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Rys. 1-1166. 2N2219 

Wartości charakterystyczne" 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: SESCOSEM 
Wykonanie: tranzystor krzemowy epi-
taksjalno-planarny n-p-n w obudowie me-
talowej TO-39, kolektor połączony z obu-
dową 
Zastosowanie: wzmacniacze m.cz. i w.cz., 
układy przełączające, komplementarny do 
2N2905 
Typy podobne: 2N2219 (Ph, Sie, Tex), 
BFY72 

m i n m a x 

IcBO 10 nA przy IE = 0, UCB = 50 V 
IcBO 10 (jtA przy IE = 0, UCB = 50 V, t} = 150°C 
IEBO 30 V przy Ic = 10 mA, JB = 0 
U(BR)CB0 60 V przy lE = 0, Ic = 10 (J.A 
U(BR)CE 02 ) 30 V przy IB = 0, Ic = 10 mA 
^(BR)EBO 5 V przy Ic = 0, IE — 10 mA 
UCEsa,2) 0,4 V przy Jc — 150 mA, IB — 15 mA 
UCEsa,2) 1,6 V przy Ic = 500 mA, IB = 50 mA 
UBEsat» 1,3 V przy Ic = 150 mA, IB = 15 mA 
UBEsa<2) 2,6 V przy Ic = 500 mA, IB = 50 mA 
h2\E 35 przy / c = 0,1 mA, UCE = 10 V 
/'21JS 50 przy Ic = 1 mA, UCE = 10 V 

75 przy Ic = 10 mA, UCE = 10 V 
l'21E 50 przy Ic = 150 mA, UCE = 1 V 
h21E 100 300 przy Ic = 150 mA, UCE = 10 V 
l'2l E 30 przy Ic = 500 mA, UCE = 10 V 
f r 250 MHz przy Ic = 20 mA, UCE = 20 V, 

/ = 100 MHz 
C22 b 8 pF przy UCB = 10 V, IE = 0, / = 1 MHz 
Clib 25 pF przy UEB = 0,5 V, Ic = 0, / = 1 MHz 
R e(A l ł e) 60 a przy Ic = 20 mA, UCE = 20 V, / = 300 MHz 

l*iatl 150 ps przy Ic = 20 mA, UCE = 20 V, 
OJ 

ps 
/ = 31,8 MHz 

» tamb - 25"C 
2> pomiar impulsem tv ś, 300 sis, 8 <S 0,01 



2N2219 

Wartości graniczne1' 

^CBO max 60 V Ptot max 0,8D W 
Uce 0 max 30 V P * tot max 33) W 
UebO max 5 V 0 max 175 °C 
Ic max 0,8 A ' s t a - 6 5 ^ + 2 0 0 °c 

11 tamh = 25°C 
3> tcase = 25°C 

Rys. 1-1167. Zależność całkowitej mocy strat od temperatury 


